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LKIB1219SS系列 8位双向电平转换器

1 特点

 A端口支持 1.2V至 3.6V的电压

B端口支持 1.65V至 5.5V的电压（VCCA≤VCCB）

 VCC隔离特性：如果任何一个 VCC输入接地，

所有输出均呈高阻态

 使能（OE）端以 VCCA为基准

 电源电流：≤4uA

 Ioff支持局部关断模式运行

 静电放电（ESD）：A1~A8：±8KV；B1~B8：

±5.5KV

 闩锁性能超过 100mA，符合 JESD 78 Ⅱ类规

范的要求

 ESD保护性能超过 JESD 22规范要求

 A端口：

 2000V人体放电模式

 1000V机器放电模式

 B端口

 ±15KV人体放电模式

 ±8KV机器放电模式

 1000V带电器件模式

 封装形式：

TSSOP20（6.5mm×6.4mm×1.0mm），塑封

2 应用

 手持终端

 智能手机

 平板电脑

 台式计算机

3 概述

LKIB1219SS 是一款 8 位双向电平转换器，可用来连

接两个独立的可配置电源电压系统，A端口旨在跟踪VCCA，

VCCA可接受从 1.2V到 3.6V范围内的任意电源电压。B端

口旨在跟踪 VCCB，VCCB可接受从 1.65V到 5.5V范围内的

任意电源电压。且 VCCA≤VCCB。这可实现 1.2V、1.5V、1.8V、

2.5V、3.3V和 5V电压之间任意进行低压双向转换。

当 OE 端输入为低电平时，所有输出均置于高阻抗状

态。LKIB1219SS旨在实现通过 VCCA对 OE输入电路供电，

该器件完全符合使用 Ioff部分断电应用的规范要求，Ioff电

路禁用输出，从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回

流。为确保在供电或者断电期间处于高阻抗状态，应将 OE

通过下拉电阻接至 GND，该器件的最小值取决于驱动器的

拉电流能力。

器件信息

型号 封装 封装尺寸

LKIB1219SS TSSOP20 6.5mm×6.4mm×1.0mm

图 1 功能框图
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4 管脚排布与功能描述

4.1 引脚排列

图 2 引脚排列图（顶视图）

表 1 引脚说明

引脚编号 引脚名称 描述

1,3,4,5,6,7,8,9 A1～A8 输入/输出端，参考 VCCA

2 VCCA A端口电源端

10 OE 使能端，高电平有效，参考 VCCA

11 GND 接地端

20,18,17,16,15,14,13,12 B1～B8 输入/输出端，参考 VCCB

19 VCCB B端口电源电压

5 电特性

5.1 绝对最大额定值

参数 最小值 最大值 单位

VCCA A端电源电压 -0.5 +4.6 V

VCCB B端电源电压 -0.5 +6.5 V

VI 输入电压 -0.5 +6.5 V

VO

输出电压（高阻抗或断电状态） -0.5 +6.5 V

输出电压
A1~A8 -0.5 VCCA+0.5 V

B1~B8 -0.5 VCCB+0.5 V

IIK 输入箝位电流（VI＜0V） - -50 mA

IOK 输出钳位电流（VO＜0V） - -50 mA

IO 连续输出电流 - ±100 mA

Tstg 贮存温度 -65 +150 ℃

Tｊ 结温 150 ℃

注：超过绝对最大额定值下所列的值可能会对器件造成永久损坏，这些仅为绝对最大额定值，并不表示器件在这些条件下以外的

其他任何条件下能够正常运行，长时间处于此值下工作会影响器件的可靠性。
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5.2 推荐工作条件

参数 VCCA VCCB 最小值 典型值 最大值 单位

VCCA A端电源电压 - - 1.2 - 3.6 V

VCCB B端电源电压 - - 1.65 - 5.5 V

VIH
输入高电平电压

I/O端 1.2~3.6V 1.65~5.5V VCCI×0.65 - VCCI V

OE端 1.2~3.6V 1.65~5.5V VCCA×0.65 - 5.5 V

VIL 输入低电平电压

I/O端 1.2~3.6V 1.65~5.5V 0 - VCCI×0.35 V

OE端 1.2~3.6V 1.65~5.5V 0 - VCCA×0.35 V

∆t/∆V
输入转换上升或

下降速率

A端口 1.2~3.6V 1.65~5.5V - - 40 ns/V

B端口 1.2~3.6V 4.5~5.5V - - 30 ns/V

TA 工作温度 - - - -40 - +85 ℃

5.3 热性能信息

热指标
LKIB1219SS

单位
20个引脚

RθJA 结至环境热阻 101.8 °C/W

5.4 电特性

若无特殊说明，测试条件为 TA = -40℃～+85℃。

参数 VCCA VCCB 最小值 最大值 单位 测试条件

A端输出高电平电压 VOHA 1.2~3.6V - VCCA-0.4 - V IOH=-20μA

A端输出低电平电压 VOLA 1.2~3.6V - - 0.4 V IOL=20μA

B端输出高电平电压 VOHB - 1.65~5.5V VCCB-0.4 - V IOH=-20μA

B端输出低电平电压 VOLB - 1.65~5.5V - 0.4 V IOL=20μA

OE端输入电流 II 1.2~3.6V 1.65~5.5V - ±1 μA TA=25℃

A端关断电流 IoffA 0V 0~5.5V - ±1 μA TA=25℃

B端关断电流 IoffB 0~3.6V 0V - ±1 μA TA=25℃

A或 B端口高阻态输

出电流
IOZ 1.2~3.6V 1.65~5.5V - ±1 μA OE＝GND，TA=25℃

A端电源电流 ICCA

1.2~3.6V 1.65~5.5V - 5 μA

VI=VCCI或 GND，IO=03.6V 0V - 2 μA

0V 5.5V - -2 μA

B端电源电流 ICCB

1.2~3.6V 1.65~5.5V - 5 μA

VI=VCCI或 GND，IO=03.6V 0V - -2 μA

0V 5.5V - 2 μA

A、B 端电源电流之和
ICCA+

ICCB
1.2~3.6V 1.65~5.5V - 10 μA VI=VCCI或 GND，IO=0

高阻态 A端电源电流 ICCZA 1.2~3.6V 1.65~5.5V - 5 μA
VI=VCCI或 GND，

IO=0，OE＝GND

高阻态 B端电源电流 ICCZB 1.2~3.6V 1.65~5.5V - 5 μA
VI=VCCI或 GND，

IO=0，OE＝GND

注：VCCO是与输出端相关的电源电压；VCCI是与输入端相关的电源电压
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5.5 时间参数

若无特殊说明，测试条件为 TA = -40℃～+85℃。

参数 VCCA VCCB 最小值 最大值 单位 测试条件

数据速率 SR

1.2V

1.8V 20 Mbps -

2.5V 20 Mbps -

3.3V 20 Mbps -

5V 20 Mbps -

1.5V±0.1V

1.8V±0.15V - 40 Mbps -

2.5V±0.2V - 40 Mbps -

3.3V±0.3V - 40 Mbps -

5V±0.5V - 40 Mbps -

1.8V±0.15V

1.8V±0.15V - 40 Mbps -

2.5V±0.2V - 40 Mbps -

3.3V±0.3V - 40 Mbps -

5V±0.5V - 40 Mbps -

2.5V±0.2V

2.5V±0.2V - 60 Mbps -

3.3V±0.3V - 60 Mbps -

5V±0.5V - 60 Mbps -

3.3V±0.3V
3.3V±0.3V - 80 Mbps -

5V±0.5V - 80 Mbps -

数据输入脉冲宽度 tw

1.2V

1.8V - 50 ns -

2.5V - 50 ns -

3.3V 50 ns -

5V 50 ns -

1.5V±0.1V

1.8V±0.15V - 20 ns -

2.5V±0.2V - 20 ns -

3.3V±0.3V - 20 ns -

5V±0.5V - 20 ns -

1.8V±0.15V

1.8V±0.15V - 25 ns -

2.5V±0.2V - 25 ns -

3.3V±0.3V - 25 ns -

5V±0.5V - 25 ns -

2.5V±0.2V

2.5V±0.2V - 17 ns -

3.3V±0.3V - 17 ns -

5V±0.5V - 17 ns -

3.3V±0.3V
3.3V±0.3V - 13 ns -

5V±0.5V - 13 ns -
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5.6 开关电特性

若无特殊说明，测试条件为 TA = -40℃～+85℃。

参数

VCCB

单位 条件1.8V±0.15V 2.5V±0.2V 3.3V±0.3V 5.0V±0.5V

最小 最大 最小 最大

VCCA = 1.2V

传输延迟 tPd
9.5 7.9 7.6 8.5 ns A→B

9.2 8.8 8.4 8 ns B→A

开启延迟 ten
1 1 1 1 ns OE→A

1 1 1 1 ns OE→B

关断延迟 tdis
20 17 17 18 ns OE→A

20 16 15 15 ns OE→B

A端口上升和下降时间 trA，tfA 4.1 4.4 4.1 3.9 ns -

B端口上升和下降时间 trB，tfB 5 5 5.1 5.1 ns -

通道间偏移 tSK(O) 2.4 1.7 1.9 7 ns -

最大数据速率 - 20 20 20 20 Mbps -

VCCA= 1.5V±0.1V

传输延迟 tPd
1.4 12.9 1.2 10.1 1.1 10 0.8 0.9 ns A→B

0.9 14.2 0.7 12 0.4 11.7 0.3 13.7 ns B→A

开启延迟 ten
- 1 - 1 - 1 - 1 ns OE→A

- 1 - 1 - 1 - 1 ns OE→B

关断延迟 tdis
6.6 33 6.4 25.3 6.1 23.1 5.9 24.6 ns OE→A

6.6 35.6 5.8 25.6 5.5 22.1 5.6 20.6 ns OE→B

A端口上升和下降时间 trA，tfA 0.8 6.5 0.8 6.3 0.8 6.3 0.8 6.3 ns -

B端口上升和下降时间 trB，tfB 1 7.3 0.7 4.9 0.7 4.6 0.6 4.6 ns -

通道间偏移 tSK(O) - 2.6 - 1.9 - 1.6 - 1.3 ns -

最大数据速率 - 40 - 40 - 40 - 40 - Mbps -

VCCA = 1.8V±0.15V

传输延迟 tPd
1.6 11 1.4 7.7 1.3 6.8 1.2 6.5 ns A→B

1.5 12 1.2 8.4 0.8 7.6 0.5 7.1 ns B→A

开启延迟 ten
- 1 - 1 - 1 - 1 ns OE→A

- 1 - 1 - 1 - 1 ns OE→B

关断延迟 tdis
5.9 26.7 5.6 21.6 5.4 18.9 4.8 18.7 ns OE→A

6.1 33.9 5.2 23.7 5 19.9 5 17.6 ns OE→B

A端口上升和下降时间 trA，tfA 0.7 5.1 0.7 5 1 5 0.7 5 ns -

B端口上升和下降时间 trB，tfB 1 7.3 0.7 5 0.7 3.9 0.6 3.8 ns -

通道间偏移 tSK(O) - 0.8 - 0.7 - 0.6 - 0.6 ns -

最大数据速率 - 40 - 40 - 40 - 40 - Mbps -

VCCA = 2.5V±0.2V

传输延迟 tPd
- - 1.1 6.4 1 5.3 0.9 4.7 ns A→B

- - 1 7 0.6 5.6 0.3 4.4 ns B→A

开启延迟 ten
- 1 - 1 - 1 - 1 ns OE→A

- 1 - 1 - 1 - 1 ns OE→B
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6 测试电路

图 4 最大数据速率、脉冲持续时间传输延迟输出升降时间测量

图 5 启用/禁用时间测量

图 6 传输延迟波形图

关断延迟 tdis
- - 5 16.9 4.9 15 4.5 13.8 ns OE→A

- - 4.8 21.8 4.5 17.9 4.4 15.2 ns OE→B

A端口上升和下降时间 trA，tfA - - 0.8 3.6 0.6 3.6 0.5 3.5 ns -

B端口上升和下降时间 trB，tfB - - 0.6 4.9 0.7 3.9 0.6 3.2 ns -

通道间偏移 tSK(O) - - - 0.4 - 0.3 - 0.3 ns -

最大数据速率 - - - 60 - 60 - 60 - Mbps -

VCCA = 3.3V±0.3V

传输延迟 tPd
- - - - 0.9 4.9 0.8 4 ns A→B

- - - - 0.5 5.4 0.2 4 ns B→A

开启延迟 ten
- - - - - 1 - 1 ns OE→A

- - - - - 1 - 1 ns OE→B

关断延迟 tdis
- - - - 4.5 13.9 4.1 12.4 ns OE→A

- - - - 4.1 17.3 4 14.4 ns OE→B

A端口上升和下降时间 trA，tfA - - - - - 3 0.5 3 ns -

B端口上升和下降时间 trB，tfB - - - - - 3.9 0.6 3.2 ns -

通道间偏移 tSK(O) - - - - - 0.4 - 0.3 ns -

最大数据速率 - - - - - 80 - 80 - Mbps -
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图 7 脉冲周期波形

7 详细描述

LKIB1219SS是一款 8位双向电平转换器，可用来连接两个独立的可配置电源电压系统。

7.1 电源相关建议

运行期间，确保 VCCA始终小于等于 VCCB。在上电时序期间，VCCA大于等于 VCCB不会损坏器件，因此任一电源都

可以首先斜升。输出使能（OE）输入电路被设计成由 VCCA供电，并且当（OE）输入为低电平时，所有输出被置于高

阻抗状态。为确保输出在上电或断电期间为高阻抗状态，OE 引脚必须通过下拉电阻连接至 GND，并且直至 VCCA和

VCCB完全斜升且稳定后才能启用。

7.2 特性描述

7.2.1 端口电压范围

A端口能够接受范围在 1.2V至 3.6V的 I/O电压，而 B端口能够接受范围在 1.65V至 5.5V之间的 I/O电压。

7.2.2 功能方框图

图 8 功能方框图
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7.2.3 输入驱动器要求

LKIB1219SS 的典型 IIN与 VIN特性如图所示，为确保正常运行，驱动 LKIB1219SS 数据 I/O的器件驱动强度必须

至少为±2mA。

图 9 典型 IIN与 VIN曲线

7.2.4 启用和禁用

LKIB1219SS通过将 OE设为低电平来禁用器件，从而将所有 I/O置于高阻态。禁用时间表示 OE变为低电平与输

出实际被禁用之间的延迟。启用时间表示 OE引脚为高电平之后，用户必须使单稳态电路变为可用的时间量。

7.2.5 器件功能模块

LKIB1219SS器件有两种功能模式：启用和禁用。要禁用此器件，请将 OE输入设置为低电平，这会将所有 I/O置

于高阻抗的状态。将 OE输入设定为高电平将启用此器件。

8 典型应用

LKIB1219SS 可在电平转换应用中用于将在不同接口电压下运行的器件或系统相互连接起来。他只能转换 CMOS

逻辑输出。

8.1 设计要求

设计参数：确保 VCCA≤VCCB

输入电压范围：1.2V-3.6V

输出电压范围：1.65V-5.5V
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8.2 典型应用

图 10 典型应用图

8.3 布局注意事项

为保证设备的可靠性，建议遵循常用的印刷电路板布局原则。在电源上应使用旁路电容，应该使用较短的走线长

度，防止过载，在负载电容或上拉电阻的信号线上放置焊盘，有助于根据系统要求调整信号上升和下降的时间。
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9 封装形式（TSSOP20）

尺寸符号
单 位：mm

最 小 公称 最 大

A 0.80 1.00 1.20

A1 0.05 - 0.15

b 0.18 0.24 0.30

c 0.09 0.15 0.20

D 6.30 6.50 6.70

E 4.20 4.40 4.60

e 0.65BSC

HE 6.10 6.40 6.70

L 0.45 0.60 0.75
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10 机械、包装和可订购的信息

以下页面包括机械、包装和可订购的信息。

10.1 载带和卷盘信息

*所有尺寸均为标称尺寸

器件 封装 引脚数 卷盘直径(mm)卷盘宽度 W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W(mm) 引脚 1象限

LKIB1219SS TSSOP 20 330.0 12.4 3.8 4.8 1.6 8.0 12.0 Q1

LKIB1219DF DFN 20 329.0 12.8 3.8 4.8 1.18 8.0 12.0 Q1

*所有尺寸均为标称尺寸
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器件 封装 引脚数 长度（mm） 宽度（mm） 高度（mm）

LKIB1219SS TSSOP 20 355.0 350.0 50.0

LKIB1219DF DFN 20 336.0 336.0 48.0

10.2 订货信息

LK I B1219 SS

1 2 3 4

1 产品系列代号

2 分类标识

3 产品代号

4 封装类型

表 2 订货信息表

型号 封装 质量等级 工作温度

LKIB1219SS TSSOP-20，塑封 工业级 -40℃～+85℃

11 版本信息

版本号 日期 版本说明 更改说明

REV 1.00 2024-06-22 更新版本 —

REV 1.01 2025-07-14 更新版本 更新封装信息

REV 1.02 2025-11-27 更新版本 速率更新，推荐工作条件勘误

REV 1.03 2026-01-15 更新版本 删除 DFN封装相关信息
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